


















































专利名称(译) 液晶显示装置
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代理人(译) 王茂华
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其他公开文献 CN101526709A

外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

本发明提供一种液晶显示装置。通过湿法蚀刻来加工沟道截断环层，通
过干法蚀刻来加工poly-Si层。在沟道截断环层形成侧面蚀刻，由此使
poly-Si层的周边部从沟道截断环层露出，将该区域用于与n+Si层接触。
通过该结构能够减少TFT的导通电阻，增加导通电流。由此，能够在用
于液晶显示装置的底栅型TFT中，在poly-Si层之上形成沟道截断环层，
使TFT的特性稳定。
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